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Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview USB-C

Thank you for choosing Mi 65W Fast Charger
with GaN Tech. Adopting the material of GaN
(gallium nitride), this charger is compact and
portable with the maximum output power of
65W. It is compatible with most of the devices
on the market.

lllustrations of product, accessories, and user interface in the user manual
are for reference purposes only. Actual product and functions may vary
due to product enhancements.

Specifications

Name: Mi 65W Fast Charger with GaN Tech
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 17 A
Output:5.0V=3.0A15.0W 9.0V==3.0A27.0W 10.0 V=50 A50.0 W
120V=3.0A 36.0W 150V==3.0A 450W 20.0V-=325A 650W Max.
Operating Temperature: 0°C to 40°C

Item Dimensions: 31.2 x 30.8 x 744 mm (excl. prongs)

Average Active Efficiency: 84.0 %

Efficiency at 10% Load: 70.0 %

No-load Power Consumption: 0.06 W

Model: AD65GEU

Product Features

Safety: Multiple protective functions including short circuit protection,
overcurrent protection, overvoltage protection, overheating protection,

and undervoltage protection. Equipped with a high-precision current-limit
chip in the USB-C port, the charger is always guaranteed to work within
the normal current range. Its shell is made of VO grade material featuring
in fireproof and high-temperature resistant, the charger is safe and reliable.
Compatibility: With the built-in intelligent identification chip, the charger
is compatible with most electronic devices on the market, such as phones
and laptops.

Port: USB-C design that supports the fast charging up to 65 W.
Appearance: Ultra-small with 2-prong plug, compact and portable.
Applicability: Operating altitude ranges up to 5000 meters.

Warnings

© Do not disassemble this charger.

# Do not expose this charger to heat sources, fire, or environments with
ambient temperatures over 60°C (140°F). Do not leave this charger in
direct sunlight.

© Do not short circuit this charger.

e Do not subject this charger to excessive force.

o Children must be supervised by an adult when using this charger.

CE
The manufacturer hereby, declares that this equipment is
c € in compliance with the applicable Directives and European
Norms, and amendments. The full text of the EU declaration
of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and
electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which
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should not be mixed with unsorted household waste. Instead,
you should protect human health and the environment by
handing over your waste equipment to a designated collection
point for the recycling of waste electrical and electronic
equipment, appointed by the government or local authorities.
Correct disposal and recycling will help prevent potential
negative consequences to the environment and human health.
Please contact the installer or local authorities for more
information about the location as well as terms and conditions
of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Address: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. China
Produced by: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Address: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R. China

For further information, please go to www.mi.com

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo
para futuras consultas.

Descripcion del producto

Gracias por elegir el Mi 65W Fast Charger with
GaN Tech. Adoptando el material de GaN
(nitruro de galio), este cargador es compacto y
portéatil con una potencia méaxima de salida de
65W. Es compatible con la mayoria de los
dispositivos del mercado.

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario
del manual de usuario son solo para fines de referencia. El productoy las
funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Especificaciones

Nombre: Mi 65W Fast Charger with GaN Tech
Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 17 A
Salida:5.0V=3.0A15.0W 9.0V==3.0A270W 10.0 V=50 A 50.0 W
120V=30A 360W 150V==3.0A450W 20.0V=325A 650 W Max.
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Dimensiones del articulo: 31.2 x 30.8 x 744 mm (excl. prolongaciones)
Eficiencia activa promedio: 84,0 %

Eficiencia al 10 % de carga: 70,0 %

Consumo de energia sin carga: 0,06 W

Modelo: AD65GEU

Caracteristicas del producto
Seguridad: Mdltiples funciones de proteccién, incluyendo protecciones
contra cortocircuitos, aumentos de corrientes, sobretensiones,

sobrecalentamientos y proteccion contra las bajadas de corrientes.
Equipado con un chip de limitacion de corriente de alta precision en el
puerto USB-C, el cargador siempre garantiza su funcionamiento dentro
del rango de corrientes normales. Su carcasa esta hecha de material de
grado VO, resistente al fuego y a las altas temperaturas, el cargador es
seguro y fiable.

Compatibilidad: Con el chip de identificacién inteligente incorporado, el
cargador es compatible con la mayorfa de los dispositivos electrénicos
del mercado, como teléfonos, ordenadores portatiles.

Puerto: Disefio USB-C que soporta la carga rapida hasta 65 W.

Aspecto: Ultra-pequefio con enchufe de 2 clavijas, compacto y portatil.
Aplicabilidad: Rangos de altitud de funcionamiento de hasta 5000 metros.

Advertencias

o No desarme el cargador.

e No exponga este cargador a fuentes de calor, llamas o entornos con
temperaturas ambiente de mas de 60 °C (140 °F). No exponga este
cargador a la luz solar directa.

* No cortocircuite este cargador.

e No ejerza demasiada fuerza sobre el producto.

e Los nifios(as) deben ser supervisados por un adulto al utilizar este
cargador de coche.

CE
El fabricante, porla presente, declara que el equipo cumple
c € con las Directivas y Normas Europeas aplicablesy las
enmiendas. Encontrard el texto completo de la declaracion
de conformidad de la UE en esta direccion de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacién sobre RAEE

Todos los productos que llevan este simbolo son residuos de
aparatos eléctricos y electronicos (RAEE segun la directiva
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2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos
sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humanay el
medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un
punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos
eléctricos y electrdnicos, designado por el gobierno o las
autoridades locales. La eliminacion y el reciclado correctos
ayudaran a evitar posibles consecuencias negativas para el

medio ambiente y la salud humana. Péngase en contacto con
el instalador o con las autoridades locales para obtener mas
informacién sobre la ubicacion y las condiciones de dichos

puntos de recogida.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Direccion: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. China
Fabricado por: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Direccién: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R.China

For further information, please go to www.micom

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo
e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Panoramica del prodotto USB-C
Gracias por elegir el Mi 65W Fast Charger with
GaN Tech. Adoptando el material de GaN
(nitruro de galio), este cargador es compactoy
portatil con una potencia maxima de salida de
65W. Es compatible con la mayoria de los
dispositivos del mercado.

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente
nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il
prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei
miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Specifiche tecniche

Nome: Mi 65W Fast Charger with GaN Tech

Modello: AD65GEU

Potenza in uscita: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A
Salida:50V=3.0A15.0W 9.0V=3.0A 27.0W 10.0V-=50A 500 W
120V=3.0A 36.0W 15.0V==30A 450W 20.0V-=325A 650 W Max.
Temperatura di esercizio: Da 0°C a 40°C

Dimensioni articolo: 31.2 x 30.8 x 744 mm (escluse le ruote)

Efficienza media attiva: 84,0 %

Efficienza al 10% di carico: 70,0 %

Consumo di energia non carico: 0,06 W

Caratteristiche del prodotto

Sicurezza: molteplici funzioni di protezione tra cui protezione da corto
circuito, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione,
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protezione da surriscaldamento e protezione da sottotensione. Dotato
di un chip di limite di corrente ad alta precisione nella porta di USB-C,
il caricabatterie & sempre garantito per funzionare all'interno della
normale gamma di corrente. Il suo guscio é realizzato in materiale di
grado VO ignifugo e resistente alle alte temperature, il caricabatterie &
sicuro e affidabile.

Compatibilita: con il chip di identificazione intelligente incorporato, il ¢
aricabatterie & compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici
sul mercato, come telefoni, laptop.

Porta: design di USB-C che supporta la ricarica rapida fino a 65 W.
Aspetto: ultra piccolo con presa a 2 poli, compatto e portatile.
Applicabilita: altitudini operative fino a 5000 metri.

Avvertenze

® Non smontare questo caricabatterie.

o Non esporre questo caricabatterie a fonti di calore, fuoco o ambienti
con temperature ambiente superiori a 60°C (140°F). Non esporre questo
caricabatterie alla luce solare diretta.

Non cortocircuitare questo caricabatterie.

Non sottoporre il caricabatteria a una forza eccessiva.

| bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando usano questo
caricabatterie.

CE
Il produttore dichiara che la presente apparecchiatura e
c € conforme alle direttive e alle norme europee applicabili
nonché alle relative modifiche. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente
indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support
/declaration.html

Informazioni RAEE

ﬁ Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla

B direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme
a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, € necessario
proteggere lambiente e la salute umana consegnando i rifiuti
a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla
pubblicaamministrazione o dalle autorita locali. Lo smaltimento
eil riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze
potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana.
Contattare l'installatore o le autorita locali per ulteriori
informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti
diraccolta.

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabbricato da: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, P.R. Cina
Prodotto da: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Indirizzo: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R.Cina

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
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Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour
pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit USB-C
Merci d'avoir choisi Mi 65W Fast Charger
with GaN Tech. Adoptant le matériau du
GaN (nitrure de gallium), ce chargeur est
compact et portable avec la puissance de
sortie maximale de 65W. Il est compatible
avec la plupart des appareils du marché.

Remarque: les illustrations du produit, les accessoires et linterface utilisateur
présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis a titre indicatif.
Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des
améliorations apportées au produit.

Caractéristiques

Nom: Mi 65W Fast Charger with GaN Tech

Modele: AD65GEU

Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A

Sortie:5.0V==3.0A 15.0W 9.0V-=3.0A 270W 10.0 V=50 A 500 W
120V=3.0A 36.0W 15.0V=3.0A450W 20.0V-=325A 65.0 W Max.
Température de fonctionnement: 0°C a 40 °C

Dimensions du produit : 31.2 x 30.8 x 744 mm (excl. broches)

Efficacité Moyenne Active : 84,0 %

Efficacité a 10 % de Charge : 70,0 %

Consommation d'Energie sans Charge : 0,06 W

Caractéristiques du produit

Sécurité : multiples fonctions de protection, y compris protection contre
les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre

les surtensions, protection contre les surchauffes et protection contre les
sous-tensions. Equipé d'une puce de limitation de courant de haute
récision dans le port de USB-C, le chargeur est toujours garanti de
fonctionner dans la plage de courant normale. Sa coque est faite d'un
matériau de qualité VO avec une résistance au feu et aux températures
élevées, le chargeur est sir et fiable.

Compatibilité: avec la puce d'identification intelligente intégrée, le chargeur
est compatible avec la plupart des appareils électroniques sur le marché,
tels que les téléphones, les ordinateurs portables.

Port : conception de USB-C qui permet la charge rapide allant jusqu'a 65 W.
Aspect: Ultra-petit avec prise a 2 broches, compact et portable.
Applicabilité: l'altitude de fonctionnement varie jusqu'a 5000 metres.

Avertissements

o Ne pas démonter ce chargeur.

e N'exposez pas ce chargeur a des sources de chaleur, au feu ou a des e
nvironnements dont la température ambiante dépasse 60 °C (140 °F).
Ne laissez pas ce chargeur en plein soleil.

e Ne court-circuitez pas ce chargeur.

o Ne soumettez pas ce chargeur a une force excessive.

o Les enfants doivent étre surveillés par un adulte lors de I'utilisation de
ce chargeur.

CE
Le fabriquant déclare par le présent document que le
c E présent équipement est conforme aux directives et normes
européennes applicables, ainsi qu‘a leurs amendements.
Lintégralité de la déclaration de conformité pour I'UE est
disponible & I'adresse suivante : http://www.mi.com/global/
service/support/declaration.html

Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la
|

Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas étre
mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez
contribuer a la protection de l'environnement et de la santé
humaine en apportant I'équipement usagé a un point de
collecte dédié au recyclage des équipements électriques et
électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités
locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront
déviter tout impact potentiellement négatif sur lenvironnement
et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités
locales pour obtenir plus dinformations concernant lemplacement
ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Fabriqué pour: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Adresse: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. Chine
Produit par: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Adresse: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R. Chine

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgféltig und bewahren
Sie es auf, um zukiinftig die Informationen nachlesen zu kénnen.

Produktiibersicht UsSB-C

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Mi 65-W
-Schnellladegerat mit GaN Tech entschieden
haben. Durch die Verwendung des Materials
GaN (Galliumnitrid) ist dieses Ladegerdt
kompakt und tragbar mit einer maximalen
Ausgangsleistung von 65W. Es ist mit den
meisten Geraten auf dem Markt kompatibel.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehdrs und der Benutzeroberflache
in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsachlichen Produkte
und Funktionen kénnen aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Bezeichnung: Mi 65-W-Schnellladegerat mit GaN Tech

Modell: AD65GEU

Eingang: 100-240 V ~50/60 Hz 17 A

Ausgang:50V=30A 150W 9.0V-=3.0A 270W 10.0V=50A 500W
120V=3.0A 36.0W 15.0V=3.0A 45.0W 20.0V-=3.25A 65.0 W Max.
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Artikelmale: 31.2 x 30.8 x 744 mm (ohne Rader)

Durchschnittliche Wirkungseffizienz: 84,0 %

Effizienz bei 10 % Last: 70,0 %

Stromverbrauch bei Nulllast: 0,06 W

Produktfunktionen
Sicherheit: Mehrere Schutzfunktionen einschlieBlich Kurzschlussschutz,
Uberstromschutz, Uberspannungsschutz, Uberhitzungsschutz und
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Unterspannungsschutz. Ausgestattet mit einem hochprézisen
Strombegrenzungschip im USB-C-Anschluss arbeitet das Ladegerat
garantiert immer innerhalb des normalen Strombereichs. Sein Gehduse
hochtemperaturbestandig ist, und das Ladegerat ist sicher und zuverldssig.
Die Kompatibilitat: Mit dem eingebauten intelligenten Identifikations-Chip
ist das Ladegerat mit den meisten elektronischen Geraten auf dem Markt,
wie z.B. Telefonen, Laptops, kompatibel.

Anschluss: USB-C-Ausfiihrung, die das schnelle Aufladen auf bis zu 65 W
unterstiitzt.

AuReres Erscheinungsbild: Ultra-klein mit 2-poligem Stecker, kompakt und

tragbar.

Warnungen

© Dieses Ladegerat darf nicht zerlegt werden.

® Setzen Sie dieses Ladegerét keinen Wéarmequellen, Feuer oder Umgebungen
mit Umgebungstemperaturen Uber 60 °C (140 °F) aus. Setzen Sie dieses
Ladegerét nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

e Schlieen Sie dieses Ladegerat nicht kurz.

® Setzen Sie dieses Ladegerét keinen heftigen Kraften aus.

® Bei der Verwendung dieses Ladegerats mussen Kinder von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden.

CE
Der Hersteller erklart hiermit, dass dieses Produkt den
c € betreffenden Bestimmungen und européischen Normen sowie
deren Uberarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollstédndige
Wortlaut der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind
ﬁ Elektroschrott und Elektrogerate (WEEE entsprechend EU
-Richtlinie 2012/19/EU) und dirfen nicht mit unsortiertem
B Haushaltsmiill vermischt werden. Schiitzen Sie stattdessen |hre
Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden
Geréte an eine dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer
lokalen Behdrde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von
Elektroschrott und Elektrogeréten bringen. Eine ordnungsgemaie
Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf
die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden.
Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behorden,
um Informationen zum Standort und den allgemeinen
Geschéftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hergestellt fiir: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Adresse: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. China
Hergestellt von: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Adresse: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R.China

Weitere Informationen finden Sie auf www.micom

ﬂepeﬂ NCNONb30BaHMEM BHMMATEIbHO MPOYTUTE 3TO PyKOBOACTBO.
COXDaHV]Te ero — OHO MOXeT NOHaAobUTbCA BaM B JaNbHENLWEM.

OnucaHve nsgenuns usB-C

Cnacwubo, 4to Beibpanu beicTpoe 3apagHoe
yctpoticteo Mi GaN, 65BT. bnaroaaps
ncnonb3osaHunio matepuana GaN (HUTpua
rafns), 3T 3apAHOE YCTPOICTBO KOMNAKTHO
1 NOPTaTUBHO C MaKCMManbHOM BbIXOAHOM
MOLLHOCTbIO 65BT. OHO COBMECTUMO C

60/1bIIMHCTBOM YCTPOVICTB Ha PhIHKE.

MpumMeyarme. VinmiocTpaumyt U3aenns, KOMMNEKTYIOLLYVIX V1 MONb30BATENbCKOrO
nHTepdelica B pyKOBOACTBE MOMb30BATENA NPEACTABNEHb! UCKIOYNTENBHO
B 03HAKOMUTENbHbIX LiENsX. PakTN4ecKme xapakTepucTv ki Nprbopa v ero
YHKLMM MOTYT OTMYATLCA B CBA3Y C YNYULIEHVAMY NPOLYKTA.

TexHNUYeCKne xapaKTepucTmKn

HassaHue: boictpoe 3apsagHoe yctpoiictso Mi GaN 65 Bt

Mogpens: AD65GEU

Bxop: 100240 B ~50/60 Iy, 1.7 A

Bbixon: 5.0 B==3.0 A15.0 Br 9.0 B==3.0 A 270 Br 10.0 B===5.0 A 50.0 Bt
120B-=30A 36.0B1 15.0B-=3.0A 450 Br 20.0B=3.25A 65.0 BT Makc.
Pa6ouyas Temneparypa: Ot 0 °C o 40 °C

Pasmepbl nsgenusa: 31.2 x 30.8 x 744 mm (6e3 wrekkepa)

CpenHas akTmHas apdektnsHocTb: 84,0 %

KA npu Harpyake 10 %: 70,0 %

Motpebnaemas MowHoOCTb 6e3 Harpysku: 0,06 BT

Oco6eHHOCTN U3genusa
BesonacHoCTb: MHOXECTBO 3alUNTHBIX ¢yHKLMI7I, BK/O4anA 3amTy OT KOPOTKOro
3amMblkaHVA, Neperpyskn rno Toky, 3almTy OT NepeHanpaxeHns, 3awmTy ot
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neperpesa v 3aLuTy OT NOHVXXEHHOTO HaNPsXeHIA. 3apsAAHOe YCTPOICTBO,
OCHalLEHHOE BbICOKOTOUHbIM MUKPOCXEMOW OrpaHiyeHyis Toka B nopty USB-C,
BCer/a rapaHTVpyet paboty B Npeaenax HopMasbHOro AranasoHa Toka. Ero
KOpNyC 13roTOBNEH 113 Matepyana Mapkit VO, OTIYaIOLLEroCA OTHECTOMKOCTbIO
1 )XapOCTOMKOCTIO, 3apAAHOE YCTPOCTBO 6€30MacHO V1 HAAEXHO.
COBMECTVMOCTB: CO BCTPOEHHbIM VHTENIEKTYa/IbHbIM YMMOM VAEHTUGVIKALIMM
3apAAHOE YCTPOICTBO COBMECTVMO C GONbLUIMHCTBOM S/IEKTPOHHbIX YCTPOMCTE
Ha pbIHKe, TaKnX Kak TeneOoHbI, HOyTOYKM.

Mopt: USB-C, noanepxwsaioluan 6eicTpyio 3apsaaky Ao 65 Br.

BHeLHWI BA: YNbTPa-ManeHbKui ¢ 2-KOHTAKTHbIM LUTEKEPOM, KOMMAKTHBI
1 NOPTATUBHBIN.

MpvimeHnmocTb: [inanasoH pabounx Bbicot go 5000 meTpos.

MpepynpexaeHns

e He pasbyipaiiTe 310 3apAaHOe YCTPOCTBO.

® He noasepraiite 310 3apAAHOE YCTPOICTBO BO3AEICTBIIO NCTOHHUKOB
Tenna, OrHA VAV oKpyxatoLeli cpeabl C TeMnepaTtypoii okpyxatoLleit
cpeabl Bbilwe 60 °C (140 °F). He octasnaiiTe 310 3apAaHOE yCTPOICTBO
N0/ NPAMbBIMY COTHEYHbBIMW Nly4amu.

e He 3akopauuBaiiTe 370 3apAaHOe yCTPOCTBO.

e He noagepraiite 910 3apafHOE YCTPOINCTBO Ype3MepHOIt cune.

® JleTv JOMKHbI HAXOAUTLCA NOZ MPYICMOTPOM B3POCIbIX MPU NCMONb30BAHAN
3TOr0 3apAAHOTO YCTPOICTBA.

CE
[Mpown3BoavTENb HACTOALLMM 3aABNSAET, 4TO AaHHOE 0BOpyaOBaHVe
C E COOTBETCTBYET TPEHOBAHNAM BCEX NPYMEHVIMbIX AMPEKTVIB 1
€BPOMNENCKINX HOPM, @ TakKe BHECEHHbIX B HUX N3MEHEHI 1
LONONHEHUIA. TToNHbI TEKCT Aeknapaunm o COOTBETCTBUMN
HOpMaTVBHbIM TpeboBaHuaM EC gocTyneH no cnepyioliemy
appecy: http:/Aww.micom/global/service/support/declaration.html

NHdopmaumsa 06 yrunusaumm nnepepaborke oTXoa0B
3/1eKTPNYECKOro 1 3NeKTPOHHOro 060pyaAoBaHNA

Bce n3genvis, 0603HadeHHble CUMBOIOM pasaenbHoro c6opa
Ef 0TPaBOTAHHOTO SMIEKTPNHECKOTO 11 SNEKTPOHHOTO 0BOPYAOBaHNS
(WEEE, anpekruga 2012/19/EU), cnepyeT yTanmanposars OTAeNbHO
B o7 HecopTVPYEMbIX BHITOBbIX OTXOA0B. C LiEfbio OXpaHbl 310POBbA
1 3aLUMTBI OKPYXKAIOLLEN CPE/ibl Takoe 060PyAOBaHME HEOBXOANMO
cpaBath Ha nepepaboTky B CreuyanbHbe NyHKTbl npuema
9NEKTPYIHECKOTO 11 ANEKTPOHHOTO 0BOPYAOBAHNS, ONPEdeneHHbIe
NPaBUTENLCTBOM VI MECTHBIMM OpraHamu Bnact. MpasunbHas
YTUAN3aUUA 1 NepepaboTka NoMOryT NPeAoTBPaTHTE BO3MOXHbIE
HeraTviBHble MOCNEACTBUA 1A OKPYXKAIOLLEN CPE/bl 1 340POBbA
yenoseka. 4To6bl y3HaTh, FAe HaxXOAATCA Takme NyHKTbl c6opa
1 KaK OHY1 paboTaioT, 06paTUTECh B KOMMAHMIO, 3aHNMAIOLLYI0CH
YCTaHOBKOW 06OPYAOBAHWSA, VI B MECTHBIE OPraHbl BACTU.

WarotosneHo ana: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Marotosutens: Nanding CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Aapec: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, P.R. Kurai
Mpownsseaero: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Anpec: -4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R. Kurain

YTo6bl NOAYUNTE JONONHUTENBHYIO MHOPMaLIMIO, OCeTUTe caiT
www.mi.com
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+:

Leia este manual com ateng&o antes de utilizar o produto e guarde-o para
referéncia futura.

Visdo geral do produto USB-C

Obrigado por escolher o Carregador
rapido Mi 65W com tecnologia GaN.
Tendo em conta que adotdmos o
material feito de GaN (nitreto de gélio),
este carregador é compacto e portatil
com 65W como o maximo de poténcia
de safda. E compativel com a maioria
dos dispositivos no mercado.

Especificagdes

Nome: Carregador rapido Mi 65W com tecnologia GaN

Modelo: AD65GEU

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A

Saida:5.0V=3.0A 15.0W 9.0V=3.0A 27.0W 10.0V-=50A 500 W
120V==3.0A 360W 150V=30A 450W 20.0V==3.25A 650 W Max.
Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C

Dimensdes do produto: 31.2 x 30.8 x 744 mm (excluindo as pontas)
Eficiéncia média ativa: 84,0 %

Enficiéncia com 10% de carga: 70,0 %

Consumo de energia sem carga: 0,06 W

Funcionalidades do Produto

Segurancga: Multiplas fungdes protetoras incluindo protegdo contra
curto-circuito, protegdo contra sobrecorrente, protegéo contra
sobretensdo, protegdo contra sobreaquecimento, e protegdo contra
subvoltagem. Esta equipado com um chip de alta precisdo com limite
currente com uma porta de USB-C, o carregador garante trabalhar dentro

do alcance normal currente. A sua camada exterior é feita de material de
classe VO contendo a funcionalidade de ser a prova de fogo e resistente
atemperaturas altas, o carregador é seguro e fiavel.
Compatilibilidade: Com o chip de identificagao inteligente embutido,
o carregador é compativel com a maioria dos dispositivos eletronicos
do mercado, como telemoéveis e portateis.

Porta: Design de USB-C que suporta o carregamento rapido até 65 W.
Aparéncia: Ultra pequeno com 2 pontas de entrada, compactas e
portéateis.

Aplicabilidade: a altitude operacional alcanga até os 5000 metros.

Avisos

e No desmonte este carregador.

® Nao exponha este carregador a fontes de calor, fogo ou ambientes com
temperaturas acima dos 60 °C (140 °F). Nao deixe este carregador exposto
aluz natural direta.

e N3o provoque um curto-circuito neste carregador.

© N3o sujeite este carregador a forga excessiva.

e Criangas terdo de ser supervisionadas por um adulto quando usarem
este carregador.

CE
O fabricante, pelo presente, declara que este equipamento
c E estd em conformidade com as diretivas e normas europeias
aplicaveis e as respetivas alteragoes. O texto completo da
declaragdo de conformidade da UE esta disponivel em:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacgoesrelativas

Todos os produtos que apresentem este simbolo sdo considerados
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos (REEE, conforme
I

a Diretiva 2012/19/UE), ndo devendo ser misturados com residuos
domeésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve
proteger a salide humana e o meio ambiente e entregar o
respetivo equipamento num ponto de recolha designado para
reciclagem de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos,
indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta
eliminagdo e a reciclagem ajudardo a prevenir eventuais
consequéncias negativas para o meio ambiente e a satide humana.
Para obter mais informagées sobre os locais e os termos e
condigdes de tais pontos de recolha, entre em contacto com a
entidade responsavel pela instalagdo ou com as autoridades locais.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Morada: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
Produzido por: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Morada: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R. China

Para mais informagdes, consulte o site www.mi.com

YBaXxKHO NpounTaiiTe Lo IHCTPYKLIO 11 36epexiTs 1i And noaanbworo
BVIKOPVICTAHHA.

Onuc npoayKTty USB-C
Jakyemo, wo subpanu LLBnaknii sapagHnin gs
npuctpiii Mi GaN, 65BT. 3aBasku matepiany 0
GaN (HiTpug raniio), uei 3apsafHuii NpucTpin

€ KOMMaKTHVIM Ta MOPTaTVIBHIM 3 MaKCUMasIbHOIO

BUXIZHOIO NOTYXHicTI0 65 BT. Bit cymicHWit 3

6iNbLWICTIO NPUCTPOIB Ha PUHKY. I"

]
Mpuwmitka. IntocTpauii Bupo6y, nprnasns 1a KOpMCTyBaleOI’O iHTepdeiicy,
HaBe/eHi B LIbOMy NOCIGHMKY KOPUCTyBaya, NPU3HAYeHO BUKIOYHO ANA
A0BiAKW. DakTUYHNI BUPIB | MOT0 GyHKLIT MOXYTb BIAPI3HATUCA Yepe3
noaanblle BAOCKOHANEHHS.

XapakrepucTmkun

Hassa: LLIBnakuit 3apaaHuin npuctpiii Mi GaN, 65BT

Mogenb: AD65GEU

Bxin: 100-240 B~ 50/60 T, 1.7 A

Buxin: 50B==3.0A15.0B1 9.0B-=3.0A 270 Bt 10.0B=5.0A 50.0 Br
120B==3.0A 360Br 15.0B-=30A 45.0Br 20.0B=3.25A 650 Br Makc.
Po6oya temneparypa: Big 0 °C 1o 40 °C

Poamipu Brpoby: 31.2 x 30.8 x 744 mm (6e3 wrekepa)

CepepaHn akTviBHa edekTvBHiCTb: 84,0 %

KK npv HaBaHTaxeHHi 10%: 70,0 %

CnoxwBaHHsa eHeprii 6e3 HaBaHTaxeHHsA: 0,06 BT

Oco6aunBocCTi NpoayKTy
beaneka: kinbka 3axMCHUX GYHKLINA, BKAKOYAIOHM 3aXWCT Bifi KOPOTKOTO
3aMUWKaHHA, 3aXMUCT Bif CTPYMY, 3aX1CT Bif NepeHanpyrui, 3axucT Bifj

neperpisy Ta 3axXVCT Bifl 3HWKEHHA Hanpyry. OCHaLEHNI! BUCOKOTOYHUM
yinom obmexeHHaA cTpymy Ha nopty USB-C, 3apaaHuii npucTpiit 3asxav
rapaHTOBaHO NpaLioe B Mexax HOPMabHOro fijianasoHy cTpymy. O6onoHka
BuUroTosneHa 3 marepiany VO, AKMI BifPi3HAETLCA BOrHeCTINKICTIO Ta
CTilKICTIO 0 TeMNepaTypw, 3apAAHWIA NPUCTPIN 6e3neyHnii Ta HaaiiHA.
CyMicHicTb: 3 BOYAOBaHUM iHTENEKTYaIbHIM YinoM ineHTUdikaLii 3apaaHwit
NPUCTPIN CyMICHWI 3 BINbLLICTIO €NEKTPOHHIIX NPVUCTPOIB Ha PUHKY, TaKX
AK TenedoHw, HoyTOYKN.

Mopt: USB-C, niatpumye waewnaky 3apsaky Ao 65BT.

30BHILLHIV BUMIAL: HAA3BUYAIHO MaNeHbKII i3 2-KOHTAKTHUM LITEKEPOM,
KOMNaKTHWVi Ta NOPTaTUBHWIA.

3actocyBaHHs: Poboua BrcoTa 3HaxoanTsca B Mexax Ao 5000 meTpis.

MonepepxeHHA

He posbupaiite uei 3apaaHuii npucTpiii.

He nippasaiiTe ue 3apAaAHWiA NPUCTPIll BNAVBY AXKepen Tenna, BOrHio
ab0 HaBKOINLWHBOIO CEPEeAOBHLLA 3 TEMMNEPaTypOio HABKONMLWHLOMO
cepepnosuia suwe 60 °C (140 °F). He 3anuwaiite Lei 3apaaHuii npycTpii
i\ NPAMUMU COHAYHUMU NPOMEHAMM.

He 3amuikaliiTe Lelt 3apaaHNI NpyCTpiii.

He nipaasaiite Leit 3apAaHNIA NPUCTPIN HAAMIPHUM 3yCUANAM.

[itvi noByHHiI GyTvi Nig HArNAA0M AOPOCIOTO Mif Yac BUKOPUCTAHHSA LIbOro
3apAAHOIO NPUCTPO.

CE
Buipo6Hyik 3asBnsE, WO Lie 06n1aaHaHHs BIANOBIAAE 3aCTOCOBHUM
c E NVIpEKTVBaM, EBPONeEVCbKIM CTaHAapTaM i nonpaskam Ao
Hux. [oBHWMI TekcT 3aaBu Ansa EC Npo BiANOBIAHICTb HaBeAEHO
B IHTepHeTi 3a Takolo afpecoo:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Inpopmauiawono

Yei npoayKT, N03Ha4eHi LM CYIMBOJIOM, BBaXAIOTLCA BiAXOAAMI
E eNeKTpUYHOrO Ta enekTpoHHoro obnapHaHHs (WEEE signosigHo
o avpektreu 2012/19/EU), siki cnig yTvnidyBatvi okpemo Big
B ecoprosaHux No6yToBux Bisxopis. LLlob saxnctutv spopos’a
niofieit | HaBKONMLLHE cepenoByLLe, NOTPIBHO 3naBaTtn
Henpautoloye 06nagHaHHA 4o cneLianizoBaHux nyHKTiB 360py,
BM3HAYEHNX AePXaBHUMY a60 MiCLIEBVMY OpraHamu BRaaw,
[NA nofansbLuoi nepepobku. MpasunbHa yTvnizatis ta nepepodka
JI0MOMOMYTb 3ar06irTA HEraTVBHUM HaCAiAKaM 1A HABKONMLIHBOTO
cepefoBuLLa Ta 300POB'A Ntoaeit. 3a fOAATKOBOI iHpopmaLieio
npo po3TaLlyBaHHSA Ta yMOBY PO6OTW NOAIBGHNX NyHKTIB 360py
3BepranTecs 10 KOMMaHii, sika BYkoHana BCTaHoBNeHHs, abo Ao

MicCLieBMX OpraHiB Bnaau.

BurotoeneHo ans: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Bupo6Huk: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.
Aapeca: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. Kutait
BuipobneHro: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Anpeca: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
P.R. Kutai

LLlo6 pisHaTvCcs Binblue, BigsigaiTe cant www.mi.com

Uriinti kullanmadan &nce bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve ileride
bagvurmak tizere saklayin.

Uriine Genel Bakig USB-C
Mi 65 W Hizli Sarj Cihazi (GaN Teknolojisi)
Gruintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz.
GaN (galyum nitrat) malzemesini kullanan
bu sarj cihazi, 65W'lik maksimum ¢ikis glicl
ile kompakt ve taginabilir bir cihazdir. Piyasadaki
cihazlarin gogu ile uyumludur.

Not: Kullanim kilavuzundaki triin, aksesuar ve kullanict araytizl gizimleri
yalnizca referans amagl olarak saglanmistir. Uriin iyilestirmeleri nedeniyle
asil triin ve iglevler farklilik gdsterebilir.

Belirtimler

Ad: Mi 65 W Hizli Sarj Cihazi (GaN Teknolojisi)

Model: AD65GEU

Girig: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A

Cikig:5.0V=3.0A 150W 9.0V=3.0A 27.0W 10.0V=5.0A 500 W
120V==3.0A 36.0W 15.0V==3.0A 450W 20.0V=325A 65.0 W Max.
Galisma Sicakligr: 0 “Cila 40 °C

Uriin Boyutlari: 31.2 x 30.8 x 744 mm (tirnaklar harig)

Ortalama Aktif Verim: % 84,0

% 10 Yikte Verim: % 70,0

Yukstiz Giig Tiiketimi: 0,06 W

Uriin Ozellikleri

Givenlik: Kisa devre korumasi, asin akim korumasi, agiri voltaj korumasi,
fazla isinma korumasi ve distik voltaj korumasi dahil goklu koruyucu
fonksiyonlar. USB-C portunda ytiksek hassasiyetli akim-sinirlama gipi ile
donatilmig olan sarj cihazinin her zaman normal akim araliginda galisacag
garanti edilmektedir. Dig gévdesi, yanmaya ve yiiksek sicakliga dayanikli
VO sinifi malzemeden yapilmistir, sarj cihazi glivenli ve givenilirdir.
Uyumluluk: Sarj cihazi dahili akilli tanimlama ¢ipi sayesinde, telefonlar,
dizlsti bilgisayarlar gibi piyasadaki elektronik cihazlarin gogu ile
uyumludur.

Port: 65 W'a kadar hizli sarji destekleyen USB-C tasarimi.

Gortintm: 2-tirnakli figli cok kiigtik, kompakt ve taginabilir.
Uygulanabilirlik: Caligma ytiksekligi 5000 metreye kadardir.

Uyarilar

® Bu sarj cihazini sékmeyin.

© Bu sarj cihazini isi kaynaklarina, atese veya 60 °C'nin (140 °F) tizerinde
ortam sicakligina ortamlara maruz birakmayin. Bu sarj cihazini
dogrudan giines 1siginda birakmayin.

® Bu sarj cihazina kisa devre yaptirmayin.

® Bu sarj cihazina asin gii¢ uygulamayin.

® Bu sarj cihazini kullanirken gocuklar bir yetigkin gézetiminde olmalidir.

Normlarina ve degisikliklere uygun oldugunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyaninin tam metnine su adresten ulasilabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE
C E Uretici, isbu belge ile bu ekipmanin gegerli Direktiflere, Avrupa

WEEE Bilgileri

Bu sembolii taglyan tiim Grlinler, elektrikli ve elektronik ekipman
E atiklanidir (2012/19/EU sayili direktifte WEEE olarak belirtilmistir)
ve bunlarin siniflandinimamig evsel atiklarla birlikte atilmamasi
B ocrekir Bunun yerine ekipman atiklarinizi, elektrikli ve elektronik
ekipman atiklarinin geri dontistimi icin devlet veya yerel
makamlar tarafindan belirlenmis bir toplama noktasina teslim
ederek insan sagligini ve gevreyi korumaniz gerekir. Dogru imha
ve geri donlislim, gevre ve insan sagligi tizerindeki olasi olumsuz
sonuglari 6nlemeye yardimci olur. S6z konusu toplama noktalari
ve bu tiir toplama noktalarinin kosul ve sartlari ile ilgili daha
fazla bilgiigin litfen kurulumcuya veya yerel makamlara bagvurun.

Su sirket igin tretildi: Xiaomi Communications Co,, Ltd.

Uretici: NanJing CukTech Electronics Technology Co., Ltd.

Adres: 18F Building B, Xingzhi Technology Park, Xingzhi Road,
Economic and technological development zone, Nanjing, Jiangsu, PR. Cin
Uretici: Dongguan Frecom Holdings Co., Ltd.

Adres: 1-4/F, A6 Bldg, Silicon Valley Power 2025 Industrial Park, No.38
DongKe Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,
DongCheng Street, 523129 Dongguan City, Guangdong Province,
PR.Cin

Daha fazla bilgi igin liitfen www.mi.com'u ziyaret edin

19 20 21 22 23 24 25 26 27
" iy iy
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przenoéna. usuniecie zuzytego produktu pomaga w zapobieganiu PP P ) verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor

ie: §6 S otencjalnym negatywnym skutkom oddziatywania na | wisg age . . ili i
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